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CH236 1 A -XXX
BHES
SR EE D:QFN20 3*3mm
i BB A EEDE L MR
B R E A:AO 5|HIIRZ)
TE HI B S 4w 75 TARAER XXX EFE SRS
ITRIRS & X RMih B EE A
WMHBEERE
ER®
PDO 1 PDO 2 PDO 3 PDO 4 PDO 5 PDO 6 PDO 7
1 5V@3A IV@2A | 12v@1.5A 3.3~5.9V@3A | 3.3~11V@2A
2 5V@3A IV@2A 3.3~5.9V@3A | 3.3~11V@2A
3 5V@3A IV@3A | 12Vv@2.25A 3.3~5.9V@3A | 3.3~11V@2A
4 5V@2.4A 14.5V@2A
5 5V@3A IV@3A | 12v@2.5A 3.3~12V@2.5A
6 5V@3A IV@3A | 12v@25A | 15V@2A 20V@1.5A 3.3~12V@2.5A
7 5V@3A IV@3A 12V@3A 15V@3A
8 5V@3A IV@3A 12V@3A 15V@3A 20V@3A
9 5V@3A IV@3A 12V@3A 15V@3A | 20V@3A/3.25A 5~11V@3A 5~20V@3A
A 5V@3A IV@3A 15V@2A 20V@1.5A
B 5V@3A IV@3A 12V@3A 15V@3A 20V@1.5A 3.3~12V@2.5A
@ 5V@3A | 9V@2.22A | 12v@1.67A 3.3~5.9V@3A | 3.3~11V@2A
D 5V@3A IV@2.22A
E 5V@3A IV@2.22A | 12V@1.67A
Hity EH
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